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Typenreihe/Type range T308 N 2000 2200 2400 2600
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Héchstzulassige Werte Maximum permissible values
Vorm, Vaam Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 2000...2600 A
Riickwérts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lyrRMsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 550 A
raym Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 308 A
to=76°C 350 A
ltRm Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 3200 A
krsm StoBstrom-Grenzwert surge current 1, =10 ms, t,,<45°C 5000 A
tp =10 ms, tj = ty) max 4500 A
figdt Grenzlastintegral fiedt-value tp =10 ms, t,<45°C 125000 A%
tp =10 mS, ty= b max 100000 AZ%s
(di/dt)e Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repetitive 300 Alus
Dauerbetrieb/continuous operation, ity = 1100 A, 60 Alus
vi=10V,ig=1A, dig/dt =1 Alus
(dv/dt),  Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage  vp =67% Vorm tj = tyimax
. Kennbuchstabe/5th letter  C 400 Vins
5. Kennbuchstabe/5th letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
vy Obere DurchlaBspannung max. on-state voitage ty = 25°C, ir=1100A 2,55 V
Vo) Schleusenspannung threshold voltage by =ty max 1,1 V
rr Ersatzwiderstand slope resistance tyj =ty max 1,6 mQ
Var Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage ty=25°C, vp=6V,Ra =510 2 VvV
lat Oberer Zindstrom max. gate trigger current ty=25°C, vp=B8V,Ry =50 200 mA
Unterer Zindstrom min. gate trigger current 1y = timaxs VD=6V, Ra =50 10 mA
M Oberer Haltestrom max. holding current t=25°C, vp=6V, Ry =50 300 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current ty=25°C, vp =6V, Rex=10Q 1,2 A
ia=1A, dig/dt = 1 A/ps, tg = 20 us
ip, iR Oberer Vorwarts- und Rackwérts- max. forward off-state and tj =t maxs Yo = Vorm (VA = VRAM) 50 mA
Sperrstrom reverse currents
toa Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time ia =1A, digldt =2 Alus 4 us
tq Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Prifbedingungenitest conditions 3.4.3.4 350 us
Chun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty = 25°C, f = 10 kHz 3 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Wirmewiderstand thermal resistance, junction to case
Rinc fur beidseitige Kihlung for two-sided cooling © = 180°), sinus =< 0,056°C/W
DC =< 0,05 C/W
Rinica fur anodenseitige Kiihlung for anode-sided cooling © = 180°l, sinus < 0,091°C/W
pC < 0,085°C/W
1y max Hdchstzul. Sperrschichttemperatur max. junction temperature 125°C
tyjop Betriebstemperatur operating temperature —-40°C...+125°C
tag Lagertemperatur storage temperature —40°C...+150°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight 100g
F AnpreBkraft clamping force 5500...8000 N
MaBbild outline DIN 41814-152A 4 Seite/page 240
Kriechstrecke creepage distance 17mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schiittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?

* For grdBere Stilckzahlen bitte Liefsrtermin erfragen/Delivery for larger quantities on request
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DurchlaBkenniinien/On-state characteristics
a - Typische Kennliniervtypical characteristics
b — GrenzkennlinienVlimiting characteristics
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Hdochstzulassige Gehdusetemperatur tc

Maximum allowable case temperature tc
anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 5

Héchstzuldssige Kiihimitteitemperatur ta bei beidseitiger Luftselbstkihlung,
Kiihiktrper K 0,36 S.

Maximum allowable cooling medium temperature t at natural two-sided cooling,
heatsink type K 0.36 S.
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DurchlaBverlustieistung Pra/On-state power loss Pray
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle @
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Blld/Fig. 4

Héchstzuldssige Kihimitteltemperatur {4 bei anodenseitiger Kiihiung,
Kiihikérper KL 91 C

Maximum allowable cooling medium temperature t4 at anode side cooling,
heatsink type KL 91 C

Luftselbstkiihlung/natural cooling

verstérkte Kilhlung/forced cooling, Vi = 50 /s
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Bild/Fig. 6

Hoéchstzuldssige Kiihimittettemperatur ta bei verstirkter beidseitiger Kihlung,
Kiihlkdrper K 0,12 F, V_ = 50 I/s.

Maximum allowable cooling medium temperature taat forced two-sided cooling,
heatsink type K 0.12 F, V. = 50 I/s.
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Transienter innerer Warmewiderstand Znc
Transient thermal impedance, junction to case, Zguc
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Héchstzulissige Gehéusetemperatur tc

Maximum allowable case temperature tc
anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 11
Hochstzulissige Kilhimitteltemperatur ta bei beidseitiger Luftselbstkihiung,
Kiihikérper K 0,38 S.

Maximurn allowable cooling medium temperature ta at natural two-sided cooling,
heatsink type K 0.36 S.
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DurchlaBveriustieistung Pray/On-state power loss Pry
Parameter: StromfluBwinkel ®/current conduction angle @
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Héchstzuldssige Kihimitteltemperatur ta bei anodenseitiger Kiihlung,
Kihlkdrper KL 91 C

Maximum allowable cooling medium temperature ta at anode side cooling,
heatsink type KL91C

Luftselbstkiihiung/natural cooling

verstérkte Kishlung/forced cooling, Vi = 50 I/'s
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Héchstzuldssige Kilhimitteltemperatur ta bei verstiirkter beidseitiger Kihlung,
Kihlkorper K 0,12 F, Vi = 50 I/s.

Maximum allowable cooling medium temperature taat forced two-sided cooling,
heatsink type K 0.12 F, Vi = 50 I/s.
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Transienter innerer Warmewiderstand Znyc

Transient thermal impedance, junction to case, Zgnc

————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Uberstrom Irov bei anodenseitiger Kiihlung, Kihlkérper KL 91 C
Overload on-state cuurent lyoy at anode side cooling,

heatsink type KL 91C

----- Luftselbstkithlung/natural cooling, ty = 45°C

verstérkte Kihlung/forced cooling, Vi = 50 I/s, ta = 35°C
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Bild/Fig. 15 Bild/Fig. 16
Uberstrom kv bei beidseitiger Luftselbstkiihlung, ta = 45°C, Uberstrom lroy bei verstirkter beidseitiger Kihlung, ta = 35°C,
Kuhlkérper K 0,36 S. Kuhikérper K 0,12 F, VL = 50 I/s.
Overload on-state current kyoy at natural two-sided cooling, ta = 45°C, Overload on-state current Inoy at forced two-sided cooling, ta = 35°C,
heatsink type K 0.36 S. heatsink type K0.12 F, V. = 50 Is.
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current lravwon Parameter: Vorlaststrom/pre-load current haywon
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Bild/Fig. 17

Hochstzuldssiger DurchlaBstrom Innr bei Aussetzbetrieb und anodenseitiger
Luftselbstiiihlung, t, = 45°C, Kiihlkdrper KL 91 C.

Limiting on-state current lnnr during intermittent operation at natural

anode sided cooling, ta = 45°C, heatsink type KL 91 C.
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Bild/Fig. 18

Hochstzulédssiger DurchlaBstrom Inny bei Aussetzbetrieb und verstirkter
anodenseitiger Kihlung, ta = 35°C, Kiihikorper KL 81 C, V= 50 I/s.
Limiting on-state current Iy during intermittent operation at forced
anode-sided cooling, ta = 35°C, heatsink type KL 91 C, V. = 50 I/s.
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Grenzstrom lrovm bei anodenseltiger Kiihlung, Kiihikérper KL 91 C.
Limiting overload on-state current kravm at anode-sided cooling,
heatsink type KL 91 C.
a — Belastung aus Leerlauficurrent surge under no-load conditions
b — Belastung nach Dausrgrenzstrom bas/
current surge occurs after mean on-state current rating kavm
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Bild/Fig. 23
Zindbereich und Spitzensteuerleistung bei vp 2 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp =6 V.
Parameter: a b ¢ d
Steuerimpulsdauser/Pulse duration tg [ms] 10 1 05 01
Hbchstzuldssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power Wi 40 80 100 150
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Bild/Fig. 19

Héchstzuldssiger DurchlaBstrom Inyr bei Aussetzbetrieb und natiificher
beldseltiger Kilhlung, t = 45°C, Kihlkérper K 0,36 S.
Limiting on-state current innr during intermittent operation at natural

two-sided cooling, t, = 45°C, heatsink type K 0.36 S.

Parameter: Spisldauericycle duration SD, Vorlaststrom/pre-load current lavive)
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Bild/Fig. 20

Héchstzuléssiger DurchtaBstrom Inyr bei Aussetzbetrieb und verstirkter
beldseltiger Kihlung, t, = 35°C, Kiihlkdrper K0,12F, V\, = 50 Us.
Limiting on-state current Inyy during intermittent operation at forced
two-sided cooling, ta = 35°C, heatsink type K 0.12 F, V= 50 Iis.

Parameter: Spieldauericycle duration SD,

Vorlaststrom/pre-load current bsyivon
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Bild/Fig. 22
Grenzstrom Iroym bei beidseltiger Kithiung, Kiihikérper KL 0,36 SundKO0,12F
Limiting overload on-state current lroyu &t two-sided cooling,
heatsink type K 0.36 S and K 0.12F.
a — Belastung aus Leerlauticurrent surge under no-load conditions
b ~ Belastung nach Dauergrenzstrom lranw/
current surge occurs after mean on-state current rating taym
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Bild/Fig. 24

Ziindverzogerungszeit tga bei itrm = 100 A, ty, = 25°C.
Gate controlied delay time tyq at itm = 100 A, t, = 25°C.
a — duBerster Verlauf/limiting characteristic

b - typischer Verlauf/typical characteristic
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Nachlaufiadung Qs in Abhéngigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit Ausschnitt aus Bild 25/Detail of fig. 25

-di/dt bei ty, = 125°C. — Der angegebene Verlauf wird von 90% aller Thyristoren
nicht Gberschritten.

Lag charge Qs versus the rate of decay of the on-state current -di/dt

at t,, = 125°C. — These curves are valid for 90% of all thyristors.

Parameter: DurchlaBstrom irm/On-state current itm
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